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OB
AE
AG

AH

fi

fl

Ausdehnungskoeffizient [1/K]
Modifikationen von SiC und SizN4
Anzahl von Kérnern pro um2
chemisches Potential [J/mol]
Poissonzahl

Beugungswinkel [°]
4-Punkt-Biegefestigkeit [MPa]
Anderung der Energie [kJ/mol]
Anderung der freien Enthalpie [kJ/mol]
Anderung der Enthalpie [kJ/mol]
Aktivitat [at.%]

Breite eines Stdbchens [mm]
DefektgréBe [um]

Diagonale des Harteeindruckes [m]
Dicke eines Stabchens [mm]

Festkorper

Resonanzfrequenz im Biegemodus [Hz]
flissig

gasférmig

Innerer Lastrollabstand [mm]

mittlere RiBl&nge der vier aus den Ecken eines Harteeindruckes

ausgehenden Risse [m]
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mp Ausgangsgewicht der Ausgangspulvermischung zu sintern [g]
Mg Gewicht einer Probe nach dem Sintern [g]
min Minute
q Formfaktor
s Standardabweichung
BET Spezifische Oberflichenmessung nach Brunauer, Emmett und Teller
C Léslichkeit
E Elastizitatsmodul [GPa]
EDX Energy Dispersive X-Ray Analysis (Energiedispersive Rontgenanalyse)
F aufgebrachte Kraft bei der Erzeugung von Vickers-Eindrlicken [N]
Fmax Bruchlast im 4-Punkt-Biegeversuch [MPa]
GV Gewichtsverlust
H Dicke der Probe nach dem Sintern [mm]
HP HeiBpressen
HV Vickersharte [GPa]
Kic Kritischer Spannungsintensitatsfaktor = Bruchzahigkeit [MPam'?]
Lp L&nge eines Stdbchens [mm]
P Druck [MPa]
Porositat [%]
REM Rasterelektronenmikroskop
S spezifische Oberflache [m?/g]

Schrumpfung [mm oder %]
Spiatometer ~ Anzeige des Dilatometers [mm]

Sgesamt gesamte Schrumpfung wéhrend des Sinterns [mm]
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T,

TEM
Vo

Yc?

Temperatur [°C]

Korrekturfaktor zur Beriicksichtigung der endlichen Probendicke und
der Poissonzahl bei der Berechnung des Elastizitdtsmoduls

Transmissionselektronenmikroskop
Molvolumen [m?]

relative DefektgroBe [um?]



